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Streszczenie *

Pasrod ciat statych pétprzewodniki odgrywapardzo specjalnrole, ktéra w znacznym
stopniu stanowi 0 pagtie technicznym wspoétczesnej cywilizacji. Celemaegystpienia jest
dyskusja, prowadzona w dephym dla nie-specjalistow tonie, na tematy #@ne z rola jaka
materialy potprzewodnikowe odgrywajw realizacji najbardziej zaawansowanych Zada
dziedzinie elektroniki i fotoniki. Szczegdlna uwagaswiecona jest uzasadnieniu tezy, W
ostatnim okresie motorem rozwoju technik pétprzemikdwych nie g§ jedynie potrzeby cyfrowych
ukladéw scalonych ke techniki te obecnie dynamicznie sibecnie rozwijgj w szeregu innych

kierunkach.

W pierwszej cgsci wyshpienia, celem wprowadzenia w jego tematylbmoéwione s
pokrétce wihaciwosci wyrozniajace potprzewodniki spood innych ciat statych jak rownie
przedstawione sspodstawowe pierwiastki i zazki wykazupce wiaciwosci potprzewodnikowe.
Nastpnie omawiane s gtdwne zastosowania potprzewodnikdéw z naciskienfakt, z obecnie
konstrukcja i dziatanie prawie kaego uradzenia zasilanego elektrycznie, przémego lub
stacjonarnego, oparte jest na wykorzystaniu eletmemtotprzewodnikowych. W tym kontégie
podkrelone @ funkcje przeiczapce tranzystorow jako podstawy dziatania cyfrowydtadow

scalonych.

Przez ponad ptdziesit lat, a wiec od wynalezienia tranzystora, elekiftani fotonika
potprzewodnikowa naglzana byta potrzebami cyfrowych uktadow scalonylgdna z gtéwnych
tez tego wysipienia jest obserwacjaz iw ciagu ostatnich kilkunastu lat, wraz z pgstm
nanotechnologii, pojawity sinowe bardzo silnie rozwijane zastosowania potpaBwkéw nie
zwigzane z cyfrowymi uktadami scalonymi. Obecnie, teswnie zastosowania, a nie okieany

prawem Moore’a pogp w technologii krzemowych uktadéw scalonyclh gdwnym motorem



rozwoju. Z tego tez powodu dyskusja nowej roli ppgwodnikdw w XXI wieku jest uzasadniona i

potrzebna.

Pozostata c&€ wyshpienia pdwiecona jest uzasadnieniu postawioneg@jtezy poprzez
przedstawienie i dyskusje tych nowych zastosows pierwszym rzdzie omowione § pokrétce
wihasciwosci i zastosowania potprzewodnikow organicznych. tifase dyskutowaneaspodstawy
dwu- (studnie kwantowe), jedno- (nanodruty) i zergmiarowch (nanokropki) struktur
potprzewodnikowych z podkéeniem wplywu geometrycznego ograniczenia materiatu
potprzewodnikowego na jego wetawosci fizyczne. W dalszej egci omowione § wiasciwosci
potprzewodnikowych nanostruktur opartych nagu takich jak grafena i nanorurki. Neghie
przedstawiona jest krotka dyskusja wybranych zagadrewigzanych z wykorzystaniem
potprzewodnikdéw do konstrukcji baterii stonecznymiaz krytyczne oméwienie zaych aspektéw
realizacji instalacji fotowoltaicznych. Na zalazenie omawiania unikalnych zastoséwa
materiatow potprzewodnikowych, zastosagwatore w znacznym stopniu determiaujozwoj
szeregu podstawowych dziedzin techniki, przedstaavigest krétka dyskusja wykorzystania
krzemu i technologii przysdow krzemowych w konstrukcji systeméw  mikro-

elektromechanicznych (MEMS) i nano-elektromechamych (NEMS).

* W wygtaszanym po polsku wysieniu wykorzystywanestly angielskogzyczne ilustracje



